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摘要(译)

本发明涉及与阵列基板相对的公共电极基板，以及具有该基板并提供能
够提供高亮度和良好显示特性的公共电极基板的液晶显示装置以及液晶
显示装置具有这种公共电极基板。公共电极基板设置有透明绝缘基板，
该透明绝缘基板与阵列基板相对布置，阵列基板具有形成在由多个栅极
总线和漏极总线限定的各个像素区域中的像素电极，并且保持具有负的
液晶介电各向异性;形成在透明绝缘基板上的公共电极;在公共电极上形成
线性突起;液晶屏蔽膜形成在透明绝缘基板上并具有重叠区域，当在垂直
于透明绝缘基板的表面的方向上观察时，所述重叠区域与像素电极的部
分重叠，从而屏蔽液体的对准缺陷区域晶体形成在像素电极的端部区域
中。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5467be69-7ae9-4f63-a2af-ffe6ed92ddaa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018828504/publication/US2002060764A1?q=US2002060764A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220020060764%22.PGNR.&OS=DN/20020060764&RS=DN/20020060764

